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Opfindelsen angdr en fremgangemide til fremstilling af en af tantal best3-
ende film til tyndfilmkondensatorer eller tyndfilmﬁodatande, hvorved der pd et
substrat pdfg¢res en tantalfilm og derefter et fotolaklag, og det sdledes fremstil-
lede produkt derpd to¢rres, belyses, fremkaldes og skylles i1 vand, hvorefter lakken
herdes, og tantalfilmen ved hjzlp af en @tseopl¢sning indeholdende en blanding af
salpetersyre og flussyre bortztses pa de ikke af 1§klaget dakkede stedér,hhvorpé
der foretages en skylning i vand, en opl¢sning af lakmasken og en yderligere skyl-
leproces. -

Fra beskrivelsen til USA patent nr. 3.391.373 er det kendt at bortmtse tan—
talfilmen p& tyndfilmkondensatorer eller tyndfilmmodstgnde i bestemte omrdder ved’
hjzlp af blandinger af flussyre og salpetersyre. Herved forsynes de stedar; som

ikke skal bortztses, med en lakmaske ved hjzlp af‘fotolitografi. Ofte er lakmaskens
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vedheftning imidlertid ikke tilstrakkelig, siledes at der afhangigt af beskaffen-
heden og tykkelsen af tantalfilmen kan optrade en stzrk underatsning og/eller bort-—
svémning af lakmasken f¢r afslutningen af atseprocessen.

For at undgd denne ulempe er det almindeligt at forstazrke fotolakkernes ved-
heftningsevne ved opvarmning af substratet med specielle laktilsztninger eller
vedhaftningsformidlere. Denne fremgangsmide kan imidlertid ikke anvendes ved tan-
talfilm. Ved disse er en t¢rring ved en temperatur over 150°C nemlig problematisk,
da der allerede her optrzder diffusionsfenomener samt overfladeoxidering. Kendte
laktilsstninger er derimod ikke tilstrakkelige til anvendelse inden for tantaltynd-
filmteknikken eller kraver en h¢j bearbejdningsteknisk indsats.

Opfindelsen tager sigte pd at angive en fremgangsmide til fremstilling af en
af tantal bestiende film, som skal ztses bort i omrdder, der skal fjernes i over-
ensstemmelse med en belmgningskonfiguration, hvorved angreb p4 eller underatsning
af lakmasken undgds.

Fremgangsmiden if¢lge opfindelsen er ejendommelig ved, at der til den af en
blanding af omkring 407 flussyre og omkring 65% salpetersyre bestdende mtseoplés-
ning tilsattes en eddikesyre-tilsaztning, og at blandingsforholdet for de nzvnte
bestanddele valges til omkring 1:3:3.

Etseoplgsninger bestdende af blandinger af flussyre og omkring 657 salpeter-
syre med eddikesyretilsztninger er i og for sig kendt, f.eks. fra A.F. Bogenschiitz:
"Atzpraxis fur Halbleiter", Carl Manser Verlag, Minchen 1967, side 61-68. Ved disse
tjener eddikesyretilsaztningen jmidlertid kun til pufferdannelse. Alle hidtil kendte
bestrabelser p& at forhindre underetsning og/eller bortsvgmning af lakmasken har
udelukkende varet rettet mod beskaffenheden eller behandlingen af lakmasken. Ved
fremgangsmdden if¢lge opfindelsen opnis der overraskende den st¢rst mulige skanelse
af lakmasken. Som f¢lge heraf kan opvarmningen ved h¢je temperaturer falde bort,
hvilken opvarmning pd grund af de ovenfor anférte ulemper er problematisk. Den af
eddikesyre bestiende tilsztning til atsemidlet overgir yderligere virkningen af de
kendte laktils@tninger mange gange. Samtidigt udnyttes den kendte puffer- og for-
tyndingseffekt af eddikesyren.

I det fplgende forklares opfindelsen nzrmere under henvisning til et udfgrel-
seseksempel.

Udfgrelseseksemplet angdr en fremgangsmdde til fremstilling af grundelektro-
den i en tantaltyndfilmkondensator. Grundmaterialet bestir af et hardtglassubstrat,
som ved hjzlp af katodeforst¢vningen er belagt med en tantalfilm pd ca. 4500 &.
Herefter pif¢res uden speciel t¢rring af det belagte hirdtglassubstrat et ca. 2/u
tykt fotolaklag gennem centrifugering. En efterfg¢lgende t¢rring foregdr i en halv
time ved 80°C i en cirkulationsovn. Derefter belyses produktet med en 200 W belys-—
ningsmaskine i ca. 12 sekunder og fremkaldes i ca. 50 sekunder i en fortyndet alka-

lisk fremkalder. Efter skylning i vand (10 min.) og udhzrdning af lakken pa en
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halv time ved 150°C i cirkulationsovnen neddyppes produktet ved stuetemperatur i

en blanding af 407 flussyre, 657 salpetersyre og eddikesyre i et blandingsforhold
pd 1:3:3. Herved ®tses tantalfilmen fuldstendigt bort pd de ikke dmkkede steder

i 1lg¢bet af 90 sekunder. Derefter sker en skylning i vand i 10 minutter og en oplgs—
ning af lakmasken i acetone f.eks. ved en temperatur pa 80°c péd et minut og en

skylning i vand.

PATENTKRAYV

Fremgangsméde til fremstilling af en af tantal bestdende film til tyndfilm—
kondensatorer eller tyndfilmmodstande, hvorved der pd et substrat pifgres en tan-
talfilm og derefter et fotolaklag, og det sdledes fremstillede produkt derpd t¢rres,
belyses, fremkaldes og skylles i vand, hvorefter lakken herdes, og tantalfilmen
ved hjzlp af en @tseopl¢sning indeholdende en blanding af salpetersyre og flussyre
bortztses pd de ikke af laklaget dekkede steder, hvorpd der foretages en skylning
i vand, en opl¢sning af lakmasken og en yderligere skylleproces, kendet e g -
net ved, at der til den af en blanding af omkring 40% flussyre og omkring 65%
salpetersyre bestdende ®tseoplgsning tilsettes en eddikesyretilsatning, og at blan-

dingsforholdet for de nzvnte bestanddele velges til omkring 1:3:3.
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